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Hôm 27/12, Samsung Electronics tuyên bố đã sản xuất thành công một loại chip nhớ di động mới
mỏng hơn và tiêu thụ ít năng lượng hơn thế hệ chip nhớ hiện có.
 
Nhà sản xuất cho biết con chip 1Gigabit DRAM là con chip nhớ di động đầu tiên được sản xuất
trên dây chuyền công nghệ 80-nanometer. Con chip này mỏng hơn 20% và tiêu thụ ít hơn 30%
năng lượng so với gộp của hai con chip 512MB hiện có.
 
Samsung tin rằng con chip mới sẽ đạt hiệu quả sử dụng cao hơn so với các con chip di động hiện
có và nó sẽ được ứng dụng trong nhiều chủng loại thiết bị di động hoặc các thiết bị điện tử tiêu
dùng hơn như camera kỹ thuật số, máy nghe nhạc cầm tay hoặc thiết bị chơi game cầm tay.
 
Dự kiến sản phẩm mới của Samsung sẽ được đưa vào sản xuất đại trà trong quý II năm tới.
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